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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 31.15.19

Тема дисертації:
1. Взаємодія монокристалів твердих розчинів ZnxCd1-xTe і CdxHg1-xTe з травильними композиціями H2O2-
HBr-розчинник.

2. Interaction of the single crystals of the ZnxCd1-xTe and CdxHg1-xTe solid solutions with H2O2-HBr-solvent
etching compositions.

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню фізико-хімічної взаємодії монокристалів CdTe і твердих розчинів
Zn0,04Cd0,96Te, Zn0,2Cd0,8Te, Cd0,21Hg0,79Te з бромвиділяючими сумішами H2O2-HBr-розчинник (вода,
етиленгліколь, тартратна, цитратна, лактатна кислоти) і розробці на основі отриманих експериментальних
результатів травильних композицій та режимів обробки поверхні монокристалів вказаних напівпровідників.
Виявлено вплив природи окисника і розчинника на швидкість хімічного розчинення, поліруючі властивості
розчинів та якість полірованої поверхні CdTe і твердих розчинів Zn0,04Cd0,96Te, Zn0,2Cd0,8Te та
Cd0,21Hg0,79Te. Показано, що травлення поверхні твердих розчинів ZnxCd1-xTe і CdxHg1-xTe відбувається
дещо швидше, ніж номінально нелегованого CdTe (110). У досліджених системах оптимізовано склади



поліруючих травильних композицій і розроблено режими хіміко-механічного і хіміко-динамічного
полірування та методи підготовки полірованих поверхонь монокристалів CdTe і твердих розчинів
Zn0,04Cd0,96Te, Zn0,2Cd0,8Te, Cd0,21Hg0,79Te. Показано, що застосування оптимізованих травильних
композицій на базі H2O2-HBr-ЕГ для виготовлення діоду на основі структури Au - p-CdTe призводить до
формування омічних контактів.

2. Thesis is devoted to the investigation of physico-chemical interaction of the CdTe and Zn0,04Cd0,96Te,
Zn0,2Cd0,8Te, Cd0,21Hg0,79Te solid solutions single crystals with the H2O2-HBr-solvent (water, glycol, tartric,
citric, lactic acids) bromine-emerging mixtures and to the development of etchant and the schedule of the surface
treatment of the mentioned above semiconductor materials using the obtained experimental data. The influence of
oxidant and solvent nature on the dissolution rate, polishing characteristics of etchants and quality of obtained
surfaces has been established of the CdTe and Zn0,04Cd0,96Te, Zn0,2Cd0,8Te, Cd0,21Hg0,79Te solid solutions
single crystals. It was shown that the chemical etching rates of ZnхCd1-хTe and CdхHg1-хTe solid solutions are
rather more than that of undoped CdTe (110). The polishing etchant compositions were optimized and the
technology procedures of chemical-mechanical and chemical-dynamic polishing and the methods of polishing
surfaces preparation of the CdTe and Zn0,04Cd0,96Te, Zn0,2Cd0,8Te and Cd0,21Hg0,79Te solid solutions single
crystals were developed. It was shown that the using of the optimized etchant compositions based on H2O2-HBr-
glycol for the Au-p-CdTe diode manufacturing leads to the formation of ohmic contacts.
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